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 NMOSتهیه کنیذ.  ابعاد ترانسیستور های  0.18umدو ورودی را در تکنولوشی  NANDیک گیت  layoutشماتیک، سمبول و 

 VDD=1.8 V  بگیریذ.   1.2um / 600 nmرا   PMOSو  ابعاد ترانسستور های  um / 600 nm 1.8را  

 بیشتر نشود.    um x 16 um 10از      layoutسعی کنیذ ابعاد   -

- DRC  وLVS   .چک شود 

 و    (A=VDD, B: 0 > VDD)شبیه سازی روی شماتیک  انجام دهیذ و مشخصه انتقالی  را  برای  دو حالت    -

 (A,B : 0 > VDD)    .رسم نمایذ 
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 home/cad/TECH/gpdk180_v3.3/ابتذا   به شاخه      Assureتوسط نرم افسار  LVSو  DRCنکته:  برای انجام  

 منتقل نماییذ.     directory     /home/icic/work180نماییذ و   آنرا به   copyو محتویات آنرا   pvبرویذ و پوشه  

و  مسیر  gpdk180تکنولوشی    دقت کنیذ که     assura / run DRCدر منوی   Virtusu layout editorدر نرم افسار 

rule file            home/icic/work180/pv/assura/drc.rule    .همچنین انتخاب شذه باشذrule file  هایLVS  از

 مسیر فوق انتخاب شونذ.  



 

 VLSIدرس طراحی مدارهای  

 کامپیوتری سری اولتمرین 

 موعد تحویل:

 

 3  

 

 

 


